


















专利名称(译) 超声探头和超声成像设备

公开(公告)号 US20170156697A1 公开(公告)日 2017-06-08
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[标]发明人 CHO KYUNG IL
SONG JONG KEUN
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/5207 A61B8/00 G10K11/346 G01N29/24

其他公开文献 US10660612

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开的实施例提供了一种超声探头，其包括单个大面积ASIC，其中多
个超声换能器元件被结合。根据一个实施例，一种超声探头包括：换能
器阵列，包括多个换能器元件，被配置为发送或接收超声波;以及一种集
成电路，其中所述换能器阵列被结合，包括与所述多个换能器元件对应
的多个驱动元件，其中所述集成电路包括时间延迟表，所述时间延迟表
被配置为输出关于各个超声波发送和接收的时间延迟信息。多个换能器
元件。
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